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Blok pamięci dynamicznej 1MB podłączanej do mikroprocesora Z80 zbudowanej na
 układach M5M44800 (512k x 8). Odświeżanie CAS przed RAS z wykorzystaniem

 wewnętrznego licznika odświeżania w układach pamięci. Wykorzystać sygnał RFSH
 mikroprocesora Z80. Cała fizyczna pamięć podzielona na 128 stron po 8kB dowolnie

 ustawianych w przestrzeni adresowej mikroprocesora (należy zastosować osiem
 7-bitowych rejestrów stron). Rejestry stron widziane w przestrzeni I/O pod adresami

 F8-FFh.

Copyright Krzysztof Tokarz, ZMiTAC, Politechnika Śląska, 2004.
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